
EA712AF-1 モバイル型 レーザーパワーメーター       

光パワ－最大40mWまで測定可能なモバイル型レ－ザパワ－メ－タ
※直読校正波長オーダーメイド

●ワイドな光パワ－測定範囲：0.01μW～39.99mW
●受光センサにはシリコンフォトダイオ－ドを使用
●受光センサプロ－ブを本体に収納可能
●ビ－ム光測定に便利な最小値/最大値ホ－ルド機能付
●オ－トパワ－セ－ブ(約30分)
●コ－ド伸長500mm

受光素子　 Siフォトダイオ－ド(Φ9mm)
測定波長範囲　 400nm～1100nm
直読校正波長 633nm(He-Neレ－ザ)標準タイプ、その他波長は代表の補正係数を用いて換算

表示 数値部：3999カウント、バーグラフ：42セグメント
サンプルレート 数値部：約2回/秒

測定レンジ
バーグラフ部：約20回/秒

40.00μW/400.0μW/40.00mW
精度 ±5%（1mW：4mWレンジ、633nmにて）、23℃±2℃
電源 SR-44またはLR-44x2

消費電力 約6mW
使用温湿度範囲 0℃～40℃　湿度80%RH以下　結露がないこと
保存温湿度範囲 -10℃～50℃　湿度80%RH以下　結露がないこと

本体：76（W）x18（D）x117（H）mm
ｾﾝｻｰﾌﾟﾛｰﾌﾞ：16（W）x10（D）x84（H）mm

重量 120g

※〔校正波長オーダーメイド〕
（波長指定範囲：400nm～1100nm）
・校正波長633nmの時：LP1（標準）
・校正波長780nmの時：LP1-780（波長指定）

●参考
主なレーザ波長 ・830nm：赤外半導体ﾚｰｻﾞ、780nm：赤外半導体レーザ（CDﾌﾟﾚｰﾔｰ、MDﾚｺｰﾀﾞｰなどに使用）

　670nm：可視半導体ﾚｰｻﾞ、633nm：He-Neﾚｰｻﾞ、赤色半導体ﾚｰｻﾞ（DVDﾌﾟﾚｰﾔ、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ-などの使用）

　532nm：ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞ、488nm：ｱﾙｺﾞﾝｲｵﾝﾚｰｻﾞ、405nm：紫青ﾚｰｻﾞ

サイズ

ﾚｰｻﾞﾊﾟﾜｰﾒｰﾀはﾚｰｻﾞ光源などから出射されたﾚｰｻﾞﾋﾞｰﾑ
をｾﾝｻ受光部に入射させ、その光ｴﾈﾙｷﾞｰを電気信号に
変換して表示させる測定器です。単位はW（ﾜｯﾄ）でﾚｰｻﾞ使
用機器の光ﾊﾟﾜｰﾁｪｯｸやﾒﾝﾃﾅﾝｽに使用します。またﾚｰｻﾞ
ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀの受光部に使用しているｼﾘｺﾝﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞは、受
ける光の波長により光電変換率が変わってきますので測
定される波長で校正されていることが必要です。
※ｼﾘｺﾝﾌｫﾄﾀﾞｲﾌｫｰﾄﾞの分光感度特性ｸﾞﾗﾌを元に測定する
　　波長に目安換算することも可能です。


